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Abstract
Studies on dislocations and stacking faults in ZnO comb-like crystals were carried out
by transmission electron microscope. Multiplications and annihilations of the dislocations
were observed. A practical atomic rearrangement due to the formation of dislocation loop







slipが殆んど存在せず, prismatic faultやpyramidal slipがactiveで,しかも容易に交差
すべりを起こすという特徴をもっていた。
一方,同じZnO結晶中に存在するstacking faultを観察し〔3〕, basal fault (b-fault )
のfault vectorはAlN 〔8〕やZnS 〔9〕について報告されているのと同じであるが,prisma-













































































































































































































してC方向のみならずa方向にも変位しているので, b, aではなくb′, a′と書くべきである
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